
attocube IDS3010 iF

德国attocube公司推出的皮米精度激光干涉仪IDS3010凭借

其独特的设计原理、超高的稳定性以及可在极端环境中使用的优

势，获得了2017年全球工业设计顶级奖项之一的“iF设计奖”。 

      iF Design Award 由德国设计

协 会 创 立，与 德 国“Red dot

奖”、美国“IDEA奖”并称为世

界三大设计奖。这个让人梦寐以

求的奖项首次授予了激光位移传

感领域，具有非常重大的意义，

也是对IDS3010这一颠覆性产品

的认可。 

     IDS3010皮米精度激光干涉仪

分辨率高达1 pm，采样速率达到10 MHz，样品最大移动速度达2 

m/s，最小激光探头为1.2 mm。广泛应用于闭环扫描器校准、纳

米精度位移标定、无损测量振动频率及轴承误差、精密仪器制

造、角度测量以及同步辐射光路准直等领域。 

值得指出的是，IDS3010获得了德国PTB的认证，最大程度

的保证了其测量的可靠性和准确性。 

德国attocube公司的皮米精

度激光干涉仪IDS3010在国内已

经拥有清华大学、天津大学、中

国计量科学院、中科院高能物理研

究所、中科院应用物理研究所、南

方科技大学等用户，并在国际上受到广泛青睐，用户包括哈佛大

学、斯坦福大学、耶鲁大学等顶级科研单位。  

作者：李正才博士 
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IBEX-300 MRAM

磁 随 机 存 储 器（Magnetic random access memory，

MRAM）是一种利用读取磁阻大小为原理的新型非易失性（Non-

Volatile）随机存储器，与其他存储技术相比，MRAM在速度、面

积、写入次数和功耗方面

能够达到较好的折中，被

业界认为是构建下一代非

易失性缓存和主存的潜在

存取器件之一。因此，近

些年来MRAM引起了不少

科研机构和企业的关注，

相应的高端测试设备需求

也随之增加，而Hprobe公

司研发的IBEX-300晶圆级

超快三维磁场探针台则是

一个不错的选择。  

与传统的探针台相比，IBEX-300是专门用于晶圆片在磁场下

的表征和测试的仪器。它基于专利技术的三维磁场发生装置来进

行超快的磁阻测试，整个测试过程全自动完成，可以根据用户的

测试需要来自定义测试程序，为磁性器件（传感器和存储器）的

开发、工艺和生产带来了完整的测试解决方案。  

三维磁场发生装置可以实现各磁场空间轴的独立驱动，也可

以控制磁场在任意空间方

向产生旋转磁场。磁场的

扫描采样速率可由静态磁

场控制到幅值超过10,000

步/秒，并且该装置具有多

种测试模式供用户使用，

分别为开路/短路测试、

AC/DC I-V, R-V 测试、器

件循环和稳定性测试等测

试模式。  

目前Hprobe公司已向全球多个半导体工厂交付了IBEX-300

三维磁场探针台，同时面向客户开放部分样品测试。  

GES

四电弧高温单晶生长炉是

一种近几年新发展起来的高温

材料合成设备，非常适合生长

化学性质活泼但熔点极高（一

般在3000℃左右）的金属间化

合物，包括含有稀土元素（或

金属铀）的二元及四元金属间

化合物，例如UGe2、UPt3、

V3Si、URu2Si2、RE2Co17、

CePd2Al3、REFe10Ti2、

Nd2Fe14B、URhAl、UNiAl和

RENi5等合金单晶。 

四电弧高温单晶系统在晶体生长中的过程如下：首先将原料

放在旋转的铜坩埚中，之后四个电极同时放电形成高温熔化原

料，在精密的提拉系统控制下使用Czochralski方法将熔化的原料

拉成单晶，样品室的真空度可达10-6托，也可以充入保护性气

体。  

中国科学院物理研究所材料基因组研究平台（怀柔科学城）

致力于建设成为我国首个、世界上规模最大、手段最齐全的先进

材料基因组研究平台，以提升我国在新材料研发与制造领域的研

究水平，同时支撑我国物质科学领域基础研究与应用基础研究综

合实力的跨越式发展。Quantum Design中国非常荣幸将日本

GES公司设计和制造的四电弧高温单晶生长炉系统于近日安装于

该平台，该系统将为用户单位在非常规超导电性、非费米液体行

为及非常规量子临界行为等诸领域的科研工作提供相关单晶样品

制备支持！  

作者： 沈肖楠博士 

近日，Quantum Design中国再次同一流院校哈尔滨工业

大学合作，顺利完成新一代高功率激光浮区法单晶炉设备采购

订单，哈尔滨工业大学科学工程专项建设指挥部暨空间基础科

学研究中心致力于各种高熔点、易挥发的超导、磁性、铁电、

热电等材料的单晶生长实验及相关物性研究，此次合作，将会

大力推动单晶生长工作迈向更高的台阶。 

激光浮区法单晶生长系统传承

日本理化研究所(RIKEN,CEMS)

的先进设计理念，具有更高功率、

更均匀的能量分布和更加稳定的性

能，在晶体生长过程中也具有无需

坩埚、样品腔压力可控、生长状态

便于实时观察等诸多优点而被广泛

应用于凝聚态物理、化学、半导

体、光学等多学科领域，目前已被

公认为是获取高质量、大尺寸单晶

的重要手段之一。 

我司也将一如既往，秉承精益求精的研发、设计和加工理

念，为用户提供一流的技术和服务，助力用户科研事业更上一

层楼！ 

SciDre
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第三届浮区技术研讨会旨在加强晶体生长领域的专家和学

者之间的密切联系，分享经验并交流探讨当前浮区技术的发展

方向。第一届及第二届浮区技术研讨会(2013年, 2016年)在德

国德累斯顿IFW举办，本年度的第三届浮区技术研讨会已于

2019年9月16-18日在历史名城牛津举行, 由牛津大学奥瑞尔学

院和德国SciDre公司联合成功举办。 

单晶材料对于研究新材料物理性能起

着至关重要的作用。目前人们已掌握了多

种晶体生长技术，其中，浮区法晶体生长

技术近几年发展最为迅速和显著，因为该

技术不仅可以用于探索合成新材料，而且

还可以实现高价态过渡金属化合物的单

晶生长，这些极为利于探索非常规电子

关联及磁性等相关机理研究。 

目前，德国SciDre推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单

晶炉最高可实现高达3000℃高温，最高压力可达300bar，多种

规格可根据用户需求提供选择。该单晶生长系统备受国内广大

科研工作者的青睐，目前已拥有众多用户，包括中国科学院物

理研究所、中国科学院固体物理研究所、北京师范大学、复旦

大学、上海大学、南昌大学以及中山大学等。  
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